IN TAG 200 2K FRAM

Tag HF

@201[0.79]

mm [Inch]

3[0.12]

Caracteristici tehnice

Tip
Nr. ID

IN TAG 200 2K FRAM
100002358

Remarci referitoare la produs

Marcare dispozitiv

Nu este adecvat pentru montare directa
pe metal

111G ExiallC T6 Ga
111D Exia llIC T85 °C Da
| M1 Exial Ma

Certificare conform

Transfer de date

Ex Veritas 21ATEX1101X
Ex Veritas 21UKEX1103X
IECEx EXV 21.0082X

cuplor inductiv

Tehnologie HF RFID
Frecventa de lucru 13.56 MHz
Standarde de comunicare prin radio si ISO 15693
protocoale NFC Typ 5
distanta max. de scriere/citire 155 mm

Pentru zonele cu pericol de explozie
consultati manualul cu instructiuni

Design

Materialul carcasei

Tag dur, R20
Plastic, PA6

Materialul fetei active

plastic, PAG, negru

Clasa de protectie

IP69K

Packaging unit

1

Caracteristici tehnice

Tip
Nr. ID

IN TAG 200 2K FRAM
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Remarci referitoare la produs

Transfer de date

Nu este adecvat pentru montare directa
pe metal

cuplor inductiv

Tehnologie

HF RFID

Frecventa de lucru

13.56 MHz

Caracteristici

M Tag-urile trebuie sa fie supuse unor teste de
stres adecvate proceselor de temperatura
in care va fi folosita ihainte de amplasare.

M Urmatorul test de stres a fost efectuat
asupra acestui tag:Stresul temperaturii
ciclice: 5 min. la -40 °C — 5 min. la
90 °CNumarul de cicluri testate: 100,
perioada de tranzitie: 30 secundeSarcina
continua: 140 °C pentru 100 ore

Il Acest test reusit nu implica faptul ca e
adecvat pentru o anumita aplicatie, ci doar
serveste ca dovada a aplicabilitatii primare.

M Memorie FRAM 2 kB

B Nu este pentru montare directa pe metal

M ATEX categoria Il 1 G, Ex Zona 0

B ATEX categoria Il 1 D, Ex Zona 20

B ATEX categoria | M1, minerit

Principiu de functionare

Dispozitivele de citire/scriere HF cu frecventa
de operare de 13,56 MHz formeaza o zona de
transmisie, a carei dimensiune (0...500 mm)
variaza in functie de combinatia dintre capul
citire/scriere si tag folosit.

Distantele de citire/scriere mentionate aici
reprezinta valori standard masurate in conditii
de laborator, in absenta perturbatiilor cauzate
de materiale.

Distantele de citire/scriere ale tagurilor ce se
pot monta in/pe metal au fost determinate in/
pe metal.

Distantele ce se pot atinge pot sa varieze

cu pana la 30 % datorita tolerantei
componentelor, conditiilor de montaj,
conditiilor de mediu si calitatii materialului (in
special la montarea in metal)

Testarea aplicatiei in conditii de operare reale
este esentiald, in special in cazul citirii/scrierii
n miscare!
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Caracteristici tehnice

Tip de memorie FRAM
Chip Fujitsu MB89R118
Capacitate memorie 2048 Byte

Memorie citire/scriere
Memorie disponibila 2000 Byte
Numar de operatii de citire nelimitat
Numar de operatii de scriere 10"

Timp de citire tipic 0.5 ms/Byte
Timp de scriere tipic 0.5 ms/Byte
Standarde de comunicare prin radio si ISO 15693
protocoale NFC Typ 5
Distan#a minima fa#a de metal 10 mm
Temperatura pe durata accesului de -40...+85 °C
citire/scriere

Temperatura in afara domeniului de -40...490 °C

detectie

140 °C, 1 x 100 h

Pentru zonele cu pericol de explozie
consultati manualul cu instructiuni

Marcare dispozitiv

111G ExiallC T6 Ga
11D Exia [lIC T85 °C Da

| M1 Exial Ma
Certificare conform Ex Veritas 21ATEX1101X
Ex Veritas 21UKEX1103X
IECEx EXV 21.0082X
Design Tag dur, R20
Diametru 20 mm +0.7/-0.5 mm

Tnaltime carcasa

3 mm +0.7/-0.5 mm

Materialul carcasei

Plastic, PA6

Materialul fetei active

Clasa de protectie

plastic, PA6, negru
IP69K

Packaging unit

1
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